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KREMIKOVE KFYI6

VF TRANZISTORY P-N-P KFYI8

Pouiiti:
Polovodigové prvky TESLA KFY 16 a KFY18 Jsou kiemikové plandrni epitaxni
tranzistory p-n-p, uréené pro vieobecné pouiiti v primyslové elektronice.

Provedeni:

Tranzistory jsou zapouzdieny v kovovém pouzdru K505/P203 se sklenénou
prichodkou a tfemi vyvody. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Zviastni jakost pro pramyslové uéely:
Tranzistory KFY16, KFY18 jsou pfi vjrob& tfidény do soubord (max. po
10000 kusech), u nichZ je zaruiena dobrd a rovnomé&md jakost, kterd je
na téchto souborech pravidelné a peélivé kontrolovdna, Tyto soubory jsou
podrobeny t¥idicim a stabilizaénim postupim, které maji za u&el stabilizovat
elektrické parametry a vyfadit tranzistory s niiii spolehlivosti.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)
Napéti kolektor — bdze -Ucg max 75 \

Napéti kolektor — emitor

(RgE = o) ~-Uceo max 45
Napéti emitor — baze -UEepo max 5 v
Proud kolektoru =Ic max 600 mA
Proud emitoru +Ig max 600 mA
Proud bdaze ~Ig max 100 mA

Ztratovy vykon kolektoru

bez pfidavného chlazeni Pc max 0.8 w

s idedInim chlazenim

(T, <45°C, Ucg =0...10 V) Pc max 2,6 w
Teplota pfechodu T; max +200 °C
Teplota okoli T, max —65...+200 °C

Charakteristické hodnoty (Teplota okoli 425 °C)
Jmenovité hodnoty:
Zbytkovy proud kolektoru

* (~-Ucpo = 60 V) -lcgo 0,5 <16 nA
(-Ucpo = 60 V, Ty = 150 °C) -lcso 0,8 <10 uA

* Zbytkovy proud emitoru
(~UEpo =3 V) ~lgso 0,05 <10 nA

21, 3. 1969 -1 5



KREMIKOVE
VF TRANZISTORY P-N-P

KFYI6
KFYI8

Zavérné napéti kolektoru

(—lggo = 100 nA)

(~lceo = 10 mA,

RBE = o) 2)

Zavérné napéti emitoru
(~lggo = 100 nA)

* Saturaéni napéti kolektoru

(-lgc = 150 mA, —lg = 15 mA)

Saturaéni napéti bdze

(-ic = 150 mA, —lg = 15 mA)

Proud bdze
(-Ucg =10V,
*(-Ucg =10V,
*(-Ucg =10V,
*(-Ucg =10V,

I = 0,1 mA)

Ig = 10 mA)

Ig = 150 mA) )
—lg = 500 mA) ?)

(~Ucg =10V, Ig — 10 mA,

T, = —55°C)

Mezni kmitoéet

(~Ucg = 10 V, Ig = 50 mA,

f = 30 MHz)

Kapacita pfechodu

kolektoru

(—Ucg =10V, Ig =0 mA,

f =2 MHz)

Kapacita pfechodu
(-Ugg =05 V,
f =2 MHz)

Sumové ¢&islo

emitoru

Ic = 0 mA,

(-Ucg =10V, | =03 mA,
f =1 kHz, RG = 500 O,

Af = 200 Hz)

Proudové zesileni

*(-Upgg =5V, Ig=1mA,

f =1 kHz)

21. 3. 1969 -2
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KREMIKOVE
VF TRANZISTORY P-N-P

KFY16
KFYI8

Informativni hodnoty statické:

Proudové zesileni
(-Ugp = 10 V, IE = 0,01 mA)
(-Ugp = 10V, Ig = 0,1 mA)
(-Ugp =10V, Ig =10 mA)
(-Ucg =10 V, Ig = 10 mA,
Ty = =55°C)
(-Ugg =10V, Ig
(-Ucg =10V, Ig

[}

150 mA)

Vniténi tepelny odpor

Celkovy tepelny odpor

Infor i hodnoty dy ické:
Odpor béze
(~Ucg =10 V, Ig =10 mA,
f =2 MHz)
h parametry:
(~Ucg =5V, -lg=1mA,
f = 1 kHz) ‘
Vstupni impedance nakrdtko
Zpétny napétovy CEinitel
Proudovy zesilovaci c&initel
Vystupni admitance naprdzdno
21. 3. 1969 -3

500 mA) %)

h21E
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hyE
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hzle
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KFY16 KFY18
-9 20
- 20 - 35
80 35..120 140 90...300
20 70
85 40 150 100
55 515 75 30
<60 oy
<220 °C/W
20 Q
1,7 05..4 33 08.8 k2
34 <55 6 <12.10:4
30...120 50...250

16 5...30 26 8...60 usS



KREMIKOVE KFYI6

VF TRANZISTORY P-N-P
KFYI8

Poznamky:
. Mé&fit kratkodob& do 2 vtefin.

Méfeno pulsné, 3itka pulsu 200 ps, opakovaci kmitoZet 50 Hz.

. Méfeno pulsnd, iitka pulsu 100 us, opakovaci kmitoet 50 Hz.

W NN -

. V ptipads, e | po 30 vitefindch mé&Feni kolisé hodnota klidového proudu
o vice neZ 20% max. hodnoty jmenovitych hodnot, vyfadi se tranzistor
jako vadny.

m
O

13,51

ming04
maxe 0.
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KREMIKOVE KFY34

VF TRANZISTORY N-P-N
KFY46

Poutiti:
Polovodi¢ové prvky TESLA KFY34 a KFY46 jsou kiemikové plandrni tranzistory
n-p-n, uréené pro vieobecné pouiiti v primyslové elektronice.

Provedeni:

Tranzistory jsou zapouzdieny v kovovém pouzdru K505/P203 se sklené&nou
prichodkou a tfemi vyvody. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Zvlastni jakost pro pramyslové ucely:
Tranzistory KFY34 a KFY46 jsou pii vyrobé tfidény do soubori (max. po
10 000 kusech), u nichZ je zarudena dobrd a rovnomérnd jakost, kterd je
na téchto souborech pravidelné a peélivé kontrolovana. Tyto soubory jsou
podrobeny tiidicim a- stabilizaénim postupim, které maji za GZel stabilizovat
elektrické parametry a vyfadit tranzistory s niiii spolehlivosti.

Mezni hodnofy:

Napéti kolektor — bdze Ucgo max 75 A
Napéti kolektor — emitor
(Rge 510 ) Uctr max 50 v
(RBE = o0) Ucko max 30
Napéti emitor — bdze Urgo max 7 \
Proud kolektoru Ic max 500 mA
Proud emitoru -lg max 500 mA
Proud bdze B max 100 mA

Ztrtovy vykon kolektoru

bez pfidavného chlazeni Pe max 800 mwW

s idedlnim chlazenim, Ta =< 45°C Po max 2,6 w
Teplota piechodu Tj max +200 °C
Teplota okoli T, max —65...+200 °C

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +-25 °C)

Imenovité hodnoty:

Zbytkovy proud kolektoru

* (Ucgo = 60 V) Icao 0.3 <10 nA

(Ucgo = 60 V, T; = 150 °C) leso 0,6 <10 uA
Zbytkovy proud emitoru

*(Uggo =5 V) I£0 0,05 <10 nA

26. 9. 1968 - 1 15



KREMIKOVE
VF TRANZISTORY N-P-N

KFY34
KFY46

Zavérné napéti kolektoru
(lcpo = 100 pA)
(icEQ = 30 mA, Rpe = oo} ")
(lce =100 mA, Rgg =10 Q) 1)
Zavérné napéti emitoru
(IgBo = 100 pA)
* Saturaéni napéti kolektoru
(lc =150 mA, Ig = 15 mA)
Saturaéni napéti baze
(Ic = 150 mA, 15 = 15 mA)
Proud bdze
(Ucg = 10V, =lg = 0,1 mA)
(Ucg = 10 V, —Ig = 10 mA)
*(Ugg = 10 V, ~Ig = 150 mA) )
+(Ucg — 10 V, —Ig = 500 mA) ")
(Ucg =10 V, —ig = 10 mA,
Ty = =55°C)
Mezni kmitocet
(Ucg = 10 V, =Ig = 50 mA,
f = 30 MHz)

Kapacita kolektoru

Ucgo
Ucto
UCER
Uego

UcEs

Upres

fr

(Ugg =10V, ~tg =0, =2 MHz) Cyp

Kapacita emitoru

(Ugg=0.5V, Ic=0 mA, f=2MHz) Crpp

Sumové Eislo

(UCB =10V, —lg = 0,3 mA,

f=1kHz, RG =500 2, Af=200Hz) F

* Proudové zesileni

(Ucg=3V, —Ig=1mA, f=1 kHz)

16 26, 9. 1968 - 2

h21e

>75 A
>30
>50
>7 v
0.7 <1,5 V'
<13 v
KFY34 KFY46
<5 <29 uA
<290 <134 nA
1,25...375 05...15 mA
<25 <12,5 mA
<500 <290 pA

100 - 60 120 70 MHz

18 <25 18 «25 pF

50 <80 50 <8 pF



KREMIKOVE
VF TRANZISTORY N-P-N

KFY34
KFY46

Informativni hodnoty statické:

Proudové zesileni
(Ugg = 10 V, ~Ig = 0,01 mA)
(Ucg = 10 V, —Ig = 0,1 mA)
(Ugg = 16 V, —Ig = 10 mA)
(Ucg =10 V, —Ig = 10 mA,
Tq = =55 °C)
(Ucg = 10 V, —If = 150 mA) )
(Ucg = 10 V, =l = 500 mA) )

Tepelny odpor vnitini

Tepelny odpor celkovy

Informativni hodnoty dynamickeé:
Odpor baze
(Ucg =10V, ~Ig = 10 mA,
f=2MHx

h - parametry

(UCE =5V, Ic=1mA, f=1kHz)

Vstupni impedance nakrdtko
Zpétny napéfovy dinitel
Proudovy zesilovaci &initel

Vystupni admitance naprézdno

Poznamky:

hsiE
hne
hzlE

hy1g
hy1E
hy1E
R:hi
Rin

b’

h11e
hlze
hzxe

hzze

KFY34 KFY46
~10 >20
>20 ~35
80 »35 140 75
35 »2 65 35
85 40...120 150 100...300
55 520 75 >40
<60 °Cc/w
<220 °C/W
35 Q
2,2 44 kQ
3,6 73 104
30...100 50...200
12,5 24 uS

1. Méfeno pulsné, 3itka pulsu 209 us, opakovaci kmitodet 50 Hz.

26. 9. 1968 -3
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VF TRANZISTORY N-P-N
KFY46
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KREMIKOVE KFY34

VF TRANZISTORY N-P-N
KFY46
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KREMIKOVE SPINACI KSY2i
TRANZISTORY N-P-N

Poutiti:

Polovodi¢ové prvky TESLA KSY21 jsou kiemikové plandrni epitaxni tranzistory
n-p-n, uréené pro spinaci obvody v primyslové elektronice.

Provedeni:

Tranzistory jsou zapouzdieny v kovovém pouzdru K507/P206 se skiendnou pri-
chodkou a tfemi vyvody. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Zvlastni jakost pro pramyslové Gcely:
Tranzistory KSY 21 jsou pii vyrobé tfidény do souborll (max. po 10000 ku-
sech), u nichz je zaruéena dobrd a rovnomérnd jakost, kterd je na téchto
souborech pravidelnd a peélivé kontrolovdna., Tyto soubory jsou podrobeny
tfidicim a stabilizaénim postuplim, které maji za Gel stabilizovat elektrické
parametry a vyfadit tranzistory s niiii spolehlivosti.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)
Napéti kolektor — baze Ucgo max 40

Napéti kolektor — emitor Ucteo max 15

Napéti kolektor — emitor

(Rpe >10 Q) UCEr max 20
Napéti emitor — bdze Urgo max 5
Proud kolektoru I max 500 mA
Proud bdze Iz max 50 mA

Ztrdtovy vykon celkovy
bez pfidavného chlazeni Pot max 362 mW

s idedlnim chlazenim,

T,=145°C Prot max 1000 mw
Teplota pfechodu T max 200 °C
Teplota pfi skladovdni Ts max —65...+230 °C

Charakteristické Udaje: (Teplota okoli +25 °C)
Jmenovité hodnoty:

Zavérné napéti kolektoru

* (Ilc =1 uA) Ucgo >40 \'4
* (Ic =10 mA) 1) Uceo >15
(Ilc =30 mA, Rgg= <10 ) UCER >20 \"

15. 8. 1969 - 1 27



KREMIKOVE SPINACI
TRANZISTORY N-P-N

KSY2l

28

Prirazné napéti emitoru

* (g = 10 pA)
Zbytkovy proud kolektoru
*(Ueg=20V)

(Ucg = 20V, Tz = 150 °C)
(Ucg=20V, Ugg =025V,
T4 = 125 °C)

Zbytkovy proud emitoru
(Ugg =4 V)

Proudovy zesilovaci &initel
*(lc=10mA Ucg=1V)"
(lc=10mA, Ucg =1V,

Ty = =55 °C)
(Ic =500 mA, Ucg =5V) ")

Saturaéni napséti kolektoru
(1c = 200 mA, g = 20 mA)

Saturaéni napéti bdze
(IC =10 mA, Ig =1 mA)

Mezni kmitocet
(Uceg = 10 V, Ig = 20 mA,

= 100 MHz)

Kapacita kolektoru
(Ugcg =10V, f=1 MHz)

Kapacita emitoru
(Ugg = 0,5 V. f =1 MH2)

Doba zapnuti
(g = 200 mA, lg; = 40 mA,
Ugg = +4 V) (viz zapojeni 1)

Doba vypnuti — {viz zopojeni 1)
(Ic = 200 mA, Ip; = 40 mA,
Ig; = —20 mA)

Saturaéni &asovd konstanta

(lc=Ig, = ~lg, =20 mA)

15. 8. 1969 - 2

Urgo >5

lepo 4 <25
Icgo 3 <15
Icey 3 <10
lEBO 7 <100
hyE 55 ‘ 30...120
hyE 28 >12
hyE 17 >10
Uces 0,4 <0,7
Ugss 0,74 0,7...0,8
fr >300

Cyob <6

Crgo <9

ton <40

toff <40

s <20

nA
nA

uA

nA

MHz

pF

pF

ns

rs



KREMIKOVE SPINACI
TRANZISTORY N-P-N KSY2|

Informativni hodnoty:
Tepelny odpor

vniténi Rihi <145 °C/w
celkovy R:h <480 °CIW
Poznamky:

1. Méfeno pulsné, délka trvéni pulsu max. 200 us, opakovaci kmitoet 50 Hz.

8,10.1971 - 3 20
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KREMIKOVE SPINACI
TRANZISTORY N-P-N

MERENI SPINACICH CASU:

Definice spinacich &asd
doba zapnuti

ton

tosf doba vypnuti

s saturaéni &asovd konstanta

U
2w
NE
off
(55

Zapojeni pro méfeni spinacich ¢asd

k osciloskopu (1.kanal) k osciloskopu (2kanal)
Re C

napéti fidiciho pulsu (ndbé&h, dob&h pulsu <1 ns, délka pulsu >200 ns)

Ur
napéti na osciloskop (vstupni odpor osciloskopu 50 2, &asovd odezva

U,E

<1 ns)

Hodnoty napéti a souddsti:
Méfeni pfi Ry Rs Rg UsE Ugp’ Ucc!
Q Q Q \ v \Y
ton 13 -4 6,8
toff 0 33,3 680 ~12 29 71
s 220 50 0 -8 14,8 5,6

30 15. 8., 1969 - 5
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KREMIKOVE SPINACI

TRANZISTORY N-P-N
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KREMIKOVE SPINACI '
TRANZISTORY N-P-N KSY2i
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TRANZISTORY N-P-N
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KREMIKOVE KSY34

SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Pouiiti:
Polovodiové prvky TESLA KSY34 jsou kiemikové plandrné epitaxni tranzistory
n-p-n, uréené pro spinaci Ulely pro proudy do 600 mA v primysiové elek-
tronice.

Provedeni:

Tranzistory jsou zapouzdieny v kovovém pouzdru K505 se sklenénou pra-
chodkou a tfemi vyvody. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Zvlastni jakost pro pramyslové Géely:
Tranzistory KSY34 jsou pfi vyrobé tfidény do soubord {(po max. 10000 ku-
sech), u nichi je zaruéena dobrd a rovnomérnd jakost, kterd je na téchto
souborech pravidelné a peélivé kontrolovana. Tyto soubory 'jsou podrobeny
tiidicim a stabilizagnim postupGm, které maji za d¢el stabilizovat elektrické
parametry a vyfadit tranzistory s nizii spolehlivosti.

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor — baze Uegn max 60 A
Napéti kolektor — emitor Ugks max 60 A
Napéti kolektor — emitor Ucro max 40 A
Napéti emitor —~ bdze Urpo max 5 \Y
Proud kolekioru e max 600 mA
Proud baze 'B max 200 mA
Ztratovy vykon celkovy
bez pfidavného chlazeni ot max 800 mwW
s idedlnim chlazenim, T, < 45°C P, max 2,6 W
Teplota prechodu T max 200 °C
Teplota pfi skladovani Ts max —65...+200 °C
Charakteristické Gdaje: (Teplota okoli +25 °C)
Jmenovité hodnoty:
Zbytkovy proud kolektoru
* (Ugg = 50 V) leso <70 nA
(Ugg =50 V, T, = 150 °C) fcpo <70 WA

Zavérné napéti kolektoru

{lcgo — 100 uA) Uecso >60
(lge = 10 LA) UcEs >60
(lce = 10 mA)Y 1) Ucro >40

6. 2. 1970 - 1 37



KREMIKOVE st34

SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Z4vérné napéti emitoru

* (Igg = 100 uA) UEBo >5 v
Saturaéni napéti kolektoru

* (ic = 500 mA, ig = 50 mA) Ucks <1 v
Saturaéni napéti bdaze

* (Ic = 500 mA, Ig = 50 mA) UgEs <1,5 v
Proudovy zesilovaci E&initel

* (Ic =100 mA, Ucg =1 V) huE >25

* (Ic = 500 mA, Ucg =1 V) hy1E >10
Doba zapnuti ton <50 ns
Doba vypnuti ‘oﬂ <95 ns

(viz zapojeni 1)

(g = 500 mA, 1g; = 50 mA,

ig, = —25 mA, Ry = 80 02,

Ug=15V)
Mezni kmitodet

(Ic = 30 mA, Ugg =10V,

f = 100 MHz) fr >250 MHz
Kapacita kolektoru

(Ucg = 10 V, f =1 MHz) Cyob <6 pF

informativni hodnoty:

Proudovy zesilovaci &initel

(UCE =1V, Ic=1mA) hyE 23
(Ucg =1V, Ic =10 mA}) hyE 37
Napéti baze — emitor
(lc=1mA, Ig =01 mA) Uge 0,62
(Ilc =10 mA, Ig =1 mA) Ugg 0,7
(Ic = 100 mA, Ig = 10 mA) Ugg 0.85 v

Saturadni napéti kolektoru
(ic = 100 mA, 1 = 10 mA) Uces 0,17 v
Kapacita emitoru

(Uggg =1V, =1 MHz) CEBO 22 pF

38 6. 2. 1970 - 2



KREMIKOVE KSY34

SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Doba zapnuti ton 30 ns
Doba vypnuti tOff 50 ns
(viz zapojeni 1
ic = 150 mA, Ig; = 15 mA,
—Ip, = 15 mA, Ry = 150 )
Tepeliny odpor vnitini R:hi <60 °C/W
Tepelny odpor celkovy R:n <220 °C/wW

Poznamky:
1. Mé&tit krdtkodobd do 3 viefin.

TT T 117
E ¢ [T
‘@‘ KSY [ 1]
Py - H(TY [
B 3000 t s
8 -
2
£ c =
- X
I3 a_ \" 1
2000 %"/’.
%
%,
N8,
<
N
1\
1000 |-
\\
bo, Mla"enl \\
ﬂ s \\
! ~
%‘uﬂ’ 0 ~ \NT"
0 40 80 120 160 200
T, [*C]
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KREMIKOVE KSY34

SPINACI TRANZISTORY N-P-N

MERENI SPINACICH CASU

Definice spinacich &ast
doba zapnuti

ton
doba vypnuti

tofy

-

U

Uz -

17
;J Y
k osciloskopu

cefT]:

od generatoru
(Ri =500

napéti fidiciho pulsu (ndbé&h, dob&h pulsu <1 ns, délka pulsu >200 ns)
napéti na osciloskop (vstupni odpor osciloskopu 50 (3, Zasovd odezva

<2 ns)

Hodnoty napéti a souddasti:
Méfeni pri: R, R; Ug'e Uc'g
0 Q \ v
fc = 500 mA 200 80 5 40
f¢c = 150 mA . 330 150 5 22,5

a0 6. 2. 1970 - 4
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SPINACI TRANZISTORY N-P-N
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KREMIKOVE KSY34

SPINACI TRANZISTORY N-P-N
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KREMIKOVY stsz

SPINACI TRANZISTOR N-P-N

Pouiiti:

Polovodic¢ové prvky TESLA KSY62 jsou kiemikové plandrni epitaxni spinaci
tranzistory n-p-n, uréené k poufiti v rychlych spinacich obvodech.

Provedeni:

Systém tranzistoru je zapouzdfen v kovovém pouzdru K507 se tfemi vyvody.
Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem. Typ B je oznalen Zervenou teckou
na patici.

Zvlastni jakost pro pramyslové Géely:
Tranzistory KSY62 jsou pfi vyrobé tiidény do soubori (max. po 10000 ku-
sech), u nich je zaruéena dobrd o rovnomérnd jakost, kterd je na téchto
souborech pravidelné a peélivé kontrolovdna. Tyto soubory jsou podrobeny
tfidicim a stabilizaénim postupim, které maji za Gfel stabilizovat elektrické
parametry a vytfidit tranzistory s niZii spolehlivosti,

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor — baze Uca max 25 Y
Napéti kolektor ~ emitor Ucke max 15 v
Napéti emitor — bdze Ugp max 5 \'
Proud kolektoru o) max 200 mA
Proud emitoru —Ig max 200 mA
Proud bdaze Ig max 20 mA
Teplota pfechodu T: max 200 °C

Ztrdtovy vykon celkovy
bez chlazeni Prog max 350 mwW

s ided!Inim chlazenim

Ty <85°C Prot max 1 w
Tepelny odpor vnitini Rini max 150 °CiW
Tepelny odpor celkovy Rin max 500 °CIW
Teplota pfi skladovdni T, max —65...-+200 °C

Charakteristické hodnoty (Teplota okoli +25 °C)
Jmenovité hodnoty:

Zbytkovy proud kolektoru
*(Ucp =15 V) IcBo <0,5 wA
(Ugg = 15 V, T, = 150 °C) Ico <30 uA

4. 1.1968 - 1 45




KREMIKOVY
SPINACI TRANZISTOR N-P-N

KSY62

Zavérné napéti kolektoru

(icg = 1 uh)

(!cg = 10 mA)
Z4avérné napéti emitoru

* (lgg = 10 uA)
Saturaéni napéti kolektoru

* (Ic =10 mA, Iz =1 mA)
Saturaéni napéti béze

(lc =10 mA, 13 =1 mA)
Proud bdze

*(lc =10 mA, Ugg = 1V) KSY62A

KSY62B

Proudovy zesilovaci Einitel

(Ic = 10 mA, Ugg = 1V) KSY62A

KSYé62B

Spinacf doby (viz zapojeni)

Doba zapnuti

Doba vypnuti

(Ic = 10 mA, Ig; = 3 mA,

~lg, = 1.5 mA, Rp = 270 Q)
Soturagni &asovd konstanta

(ic = Igy = —Ip, = 10 mA,

Rz = 1 k€. viz zapojeni)
Mezni kmitoet

(lc =10 mA, Ugg =10V,

f = 100 MHz)
Kapacita kolektoru

(Ucpo =5V, f=1MHz,

Ig = 0)

46 4, 1. 1968 - 2
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0,17...0,5
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KREMIKOVY

SPINACI TRANZISTOR N-P-N

KSY62
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KREMIKOVY stﬁz

SPINACI TRANZISTOR N-P-N

MERENI SPINACICH CASU

Definice spinacich &ash

ton doba zapnuti
tosf doba vypnuti
‘w‘—J - 1V
Uel 2 >300ns . o
Q W &>
: ! .
i ! t
i i
o | |
| |
wl [ | P
S| S ] R
| =H E
I ) t t
Lton | L toff |

—~

Zapojeni pro méfeni spinacich &asd ton, tofj

U,e napdti fidiciho pulsu (n&b&h, dobéh pulsu <1 ns, délka pulsu >300 ns),
U;p = +14 V

U,e napéti na osciloskop (vstupni odpor osciloskopu 50 (3, &asové odezva
<2 ns)

Up's, UC'g stejnosmérné zdroje pro nastaveni pracovniho bodu tranzistoru,
Ug'e = =33 V. Ug'g = +3.0V,
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KREMIKOVY stsz

SPINACI TRANZISTOR N-P-N

Definice saturaéni Zasové konstanty

U

H

300ns

%LE],

Uze.

Zapojeni pro méfeni saturaéni Easové konstanty g

Use
U]E = 94V

U,g napéti na osciloskopu (vstupni odpor osciloskopu 50 (2, &asovd odezva
<2 ns)

Up’r, UC'E stejnosmérné zdroje pro nastaveni pracovnihe bodu tranzistoru.
B
Ug'e = +10,2 V, Ug’g = +10,5 V.,
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SPINACI TRANZISTOR N-P-N
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KREMIKOVY KSY62

SPINACI TRANZISTOR N-P-N
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SPINACI TRANZISTOR N-P-N
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SPINACI TRANZISTOR N-P-N
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KREMIKOVY stsz ,

SPINACI TRANZISTOR N-P-N
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KREMIKOVY stss

SPINACI TRANZISTOR N-P-N

Pouiziti:

Polovodiové prvky TESLA KSY63 jsou kfemikové plandrni epitaxni spinaci
tranzistory n-p-n, uréené k poutiti v rychlych spinacich obvodech.

Provedeni:

Systém tranzistoru je zapouzdien v kovovém pouzdru K507 se tremi vyvody.
Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Zvlastni jakost pro prdimysiové ucely:
Tranzistory KSY63 jsou pfi vyrobé tiidény do soubord (max. po 10000 kusech),
u nichi je zaruéena dobréd a rovnomérnd jokost, kterG je na téchto sou-
borech pravidelné a peclivé kontrolovéna, Tyto soubory jsou podrobeny
tiidicim a stabilizadnim postupiim, které maji za Gel stobilizovat elektrické
parametry a vytiidit tranzistory s nii$i spolehlivosti.

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor — bdze Ucp max 40 \'
Napéti kolektor — emitor Ucke max 15 v
Napéti emitor — bdze Urp max 5

Proud kolektoru I max 200 mA
Proud bdze I3 max 20 mA
Teplota piechodu Tj max 200 °C

Ztrtovy vykon celkovy
bez chlazeni, Piot max 350 mW

s idedInim chlazenim,

(Tg <45°C) Psot max 1 w
Tepelny odpor vnitini R:hi max 150 °C/wW
Tepelny odpor celkovy Rin max 500 °Ciw
Tepiota pii skladovéni Tg max —65...+200 °C

Choarakteristické tdaje: (Teplota okoli +25 °C)
Jmenovité hodnoty:

Zbytkovy proud kolektoru 4
* (Ugg =20 V) Iceo <25 nA
(Ucg =20V, Tg= +150°C) - Icao <15 uA
(Ucg =20V, Ugg =025V,
T = 125°C) lcey <10 BA
10. 9. 1968 - 1 55
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Zavérné napéti kolektoru
(lcg = 1 nA)

(IcE = 10 mA)

Zavérné napéti emitoru
* (IEg = 10 pA)

Proudovy zesilovaci &initel
*(Uce =1V, Igc =05 mA)
*(Uce =1V, Igc =10 mA)

Saturaéni napéti kolektoru
*(Ic =10 mA, Ig =1 mA)

Saturaéni napéti baze

(lc =10 mA, Ig =1 mA)

Spinaci doby (viz zapojeni}
Doba zapnuti
Doba vypnuti
(lc = 10 mA, I, = 3 mA,
~Igy = 1.5 mA, Ry = 270 ()

Saturaéni &asova konstanta
(lg = 1g; = —lg, = 10 mA,
Rp =1 &)

Mezni kmitolet
(Uce =10V, Ig = 10 mA,
f = 100 MHz)

Kapacita kolektoru

(Ucg =5V, Ig =0, f=1MHz)

10. 9. 1968 - 2

Ucgo
Uco

Urgo

hynE
hyiE

UcEs

UsEes

t:m

toff

Ccao

>40
>15
>5 v
>15
30...120
<0,4 v
<0,8 v
<40 ns
<75 ns
<25 ns
>300 MHz
<6 pF
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KSY63

Definice a méfeni spinacich &asd
a charakteristiky shodné s KSY62
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SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Pouiiti:

Polovodi¢ové prvky TESLA KSY71 jsou kiemikové plandrni epitaxni tranzistory
n-p-n, uréené pro velmi rychlé spinaci obvody. .

Provedeni:

Tranzistory jsou zapouzdieny v kovovém pouzdru K507/P206 se sklendnou pri-
chodkou a tfemi vyvody. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Zviastni jakost pro primyslové ucely:
Tranzistory KSY71 jsou pfi vyrobé tiidény do soubori (max. po 10 000 kusech),
u nichf je zaruZena dobrd a rovnomémd jakost, kterd je na téchto sou-
borech pravidelné a peélivé kontrolovana. Tyto soubory jsou podrobeny
tiidicim a stabilizaénim postupiim, které maji za ucel stabilizovat elektrické
parametry a vytfidit tranzistory s niZ3i spolehlivosti.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektor — baze Ucso max 40 )
Napéti kolektor — emitor Ucko max 15 v
Napéti kolektor — emitor Ucks max 40 v
Napéti emitor — bdze Uggo max 4,5 v
Proud kolektoru I max 200 mA
Proud kolektoru $pickovy

(tip = 10 ps) leum max 500 mA
Proud béze i3 max 50 mA
Ztrdtovy vykon celkovy

bez pfidavného chlazeni Prot max 350 mwW

s pFidavnym chlazenim,

Tg =45°C Piot max 1000 mwW
Teplota piechodu Tj max 200 °C
Teplotc. p¥i skladovani Ts g max —65...+200 °C

Charakteristické Gdaje: (Teplota okoli +25 °C)
Jmenovité hodnoty:
Zgvérné napéti kolektoru

* (lc = 10 uA) Ucso >40 v

* (lc = 10 mA) Ucteo >15 v

* (I = 10 pA) UcEs >0 v
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KSYT7I

Zavérné napéti emitoru
* (I = 10 uA)
Zbytkovy proud kolektoru
*(Ucp =20V)
(Ucg =20V, T, = 150 °C)
Proudovy zesilovaci ¢initel
(lc=10 mA, Ugg =1 V)1
(Ic =10 mA, Ugg =1V,
T = -55°Q)
(lcg =100 mA, Ucg =2V)
Saturaéni napéti kolektoru
*{log =10 mA, Ig =1 mA)
Saturaéni napéti bdze
* (Ic = 10 mA, 1g =1 mA)
Mezni kmitocet
(lc =10 mA, Ugg =10V,
f = 100 MHz)
Kapacita kolektoru
(Uop=5V, f=1 MHz)
Doba zapnuti (viz zapojeni)
(!¢ =10 mA, Ig, = 3 mA,
Ugg = +1,5V)
Doba vypnuti
(fc = 10 mA, g, = 3 mA,
—lg; = 1.5 mA)
Saturaéni Casovad konstanta

(lc = Ig; = ~Ig, = 10 mA)

Informativni hodnoty:
Tepelny odpor
vnitini

celkovy

60 15. 8. 1969 - 2

[¢):%)
lco

h.1 g

horp

bng

ton

boff

Ts

R;hj
Rin

>4,5 v
<400 nA
<30 pA

70 40...120

>20
>20
0.16 <0,25 \'
078 0,7...0,85 A
700 >500 MHz
2,3 <4 pF
8 <12 ns
14 <18 ns
[ <13 ns
<150 °Ciw
<480 °C/w
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SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Poznamky:

1. Méfeno pulsné; délka trvani pulsu max, 200 ps, opakovaci kmitoet 50 Hz.
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KSYTi

MERENI SPINACICH CASU

Definice spfnacich &ast
ton doba zapnuti
togy doba vypnuti

7s saturaéni &osové konstanta

U

Zapojeni pro méfeni spinacich €asi

k osciloskopu (1kand!)

0¥ napéti fidictho pulsu (néb&h, dobé&h pulsu <1 ns, délka pulsu >200 ns)
U, nopéti na osciloskop (vstupni odpor osciloskopu 50 (2, &asovd odezva
<1 ns)

Hodnoty napéti a soucasti:

Méteni ¢, R R, R, R Ry Ry Ug Ugg Uge
uF Q Q Q Q Q2 Q v v v
ton 0,2 62 1000 1500 220 50 O 6,8 -15 26
toff ) —6,75 8,3 2,85
5 0,2 84 500 200 220 50 0 —4,0 7.8 2,85

62 15. 8. 1969 - 4
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SPINACi TRANZISTORY P-N-P

Pouziti:
Polovodic¢ové prvky TESLA KSY81 jsou kiemikové plandrni epitaxni tranzistory
p-n-p, uréené pro spinaci obvody v primyslové elektronice.

Provedeni:

Tranzistory jsou zapouzdieny v kovovém pouzdru K507/P206 se sklen&nou pra-
chodkou a tifemi vyvody. Kolektor je .vodivé spojen s pouzdrem.

2viastni jokost pro primyslové Gcely:
Tranzistory KSY81 jsou pii vyrobé tiidény do soubord (max. po 10 000 kusech),
u nich je zaruéena dobrd a rovnomé&rnd jakost, kterd je na téchto sou-
borech pravidelné a peélivé kontrolovdna. Tyto soubory jsou podrobeny
tiidicim a stabilizanim postupim, které maji za GZel stabilizovat elektrické
parametry a vytfidit tranzistory s nizii spolehlivosti.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektor — bdze ~Ucpo max 12 v
Napéti kolektor — emitor -Ucro max 12 v
Napéti emitor — baze -Urpo max 4 \')
Proud kolektoru ~l¢ max 200 mA
Proud baze -Ig max 50 mA

Ztrdtovy vykon
bez piidavného chlazeni Piot max 350 mW

s piidavnym chlazenim,

Ty, = 45°C Piot max 1000 mwW
Teplota piechodu Tj max 200 °C
Teplota pii skladevéni Te max =65...+200 °C

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +25 °C)
Jmenovité hodnoty:

Zdavérné napéti kolektoru
(—lg = 10 pA) -Ucro >12 v
(—lc = 10 mA} 1) ~Ucro >12 \Y%
Zavérné napéti emitoru

(Ig = 100 pA) -Urgo >4 v

22, 8, 1969 - 1 69
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Zbytkovy proud kolektoru
(~Ucz = 6 V)
(-Ucg =6V, Ty =125°C)
Proudovy zesilovaci é&initel
(-lc =10 mA, =Ugg =03V}
(~lc =30 mA, -Ucg =05V)"
(-l¢ =100 mA, —Ugg =1V) ")
(—lc = 30 mA, —Ugg =05, V
Tg=-55°C) ")
Saturaéni napéti kolektoru
(~lc = 10 mA, —lg =1 mA)
(—lc = 30 mA, —lg =3 mA)
(~lg =100 mA, —Ig = 10 mA)
Saturaéni napéti bdze
(-lc = 10 mA, —Ig =1 mA)
3 mA)

(-lc = 30 mA, ~Ig
(~!c = 100 mA, ~lg = 10 mA)
Mezni tranzitni kmitocet
(-Ucg =10V, =g = 30 mA,
f = 100 MHz)
Kapacita kolektoru
(-Ucg =5 V. =1 MH2)
Kapacita emitoru
(-Ugg =05V, f =1 MHz)
Doba zapnuti
Doba vypnuti
(~lg = 30 mA, lg; = -1,5V,
13, = 1.5 mA)

Informativni hodnoty:
Tepeiny odpor
vnitini

celkovy

22. 8. 1969 - 3

-lcao
~IcBo

hyE
hyE
hyE
hnE
~UcEs
—UcEs
—Ucks
—Up:s

—UBss
-Up:s

Coab

CeBo

toff

R:hi
Rin

<80 nA
<10 BA
>30
70 40...150
>25
>17
<0,15
0,1 <0,2
<0,5 \
0,78...0,98 v
0,85...1,.2 \
<17 \'
>400 MiHz
<6 pF
<6 pF
23 <60 ns
34 <90 ns
<150 °C/W
<480 °C/w
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Poznamky:

1. Méfeno pulsné, délka pulsu max. 300 us, apakovaci perioda je 20 ms,

m
w
O

Pcmax [mw]

8.10,1971 - 4
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SPINACI TRANZISTORY P-N-P

MERENI SPINACICH CASU

Definice spinacich éast ton, toff
ton doba zapnuti
togf doba vypnutf

>200ns

Ut
o
90% Uy

%Uz

10%U
U2

Uz ton L toff _]

Zapojeni pro méfeni spinacich &asd

U, napéti pfivadéné na 1. kandl vzorkovaciho osciloskopu (Ry5 = 50 Q, &aso-
vé odezva <1 ns)

U, napéti pfividéné na 2. kand! vzorkovaciho osciloskopu (Rys: = 50 2, éaso-
vé odezva <1 ns)

Ug napéti fidiciho impulsu z generdtoru (ndb&ind a dob&ind hrana impulsu

je mensi nef 1 ns, délka impulsd je vét$i ne: 200 ns).

Hodnoty napéti a souddsti:

Méfeni R, Rq Ug Up’'s Uc'e
Q Q v v v

ton %0 ] -7,0 3,0 -2,0

toff oo 0 +6,0 —4,0 —2,0

72  22.8.1%9-5
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KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N
PRO SPINACI UCELY

KUYI2

Poutiti:

Polovodiéové prvky TESLA KUY12 jsou kfemikové dvoudifuzni epitaxni mesa

tranzistory n-p-n, vhodné pro spinaci Gely v primysiové elektronice,

Provedeni:

Systém je zapouzdfen v kovovém pouzdru K603 se sklenénymi prichodkami.

Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Zvlastni jakost pro primyslové ucely:

Tranzistory KUY12 jsou pfi vyrobé tfidény do soubord (max. po 10000 kusech),
u nichz je zarufena dobrd a rovnomérnd jakost, které je na téchto sou-
jsou podrobeny
tiidicim a stabilizaénim postupiim, které maji za GEel stabilizovat elektrické
parametry a vyfadit tranzistory s niZ3i spolehlivosti.

borech pravidelné a peélivé kontrolovana.

Mezni hodnoty:
Napéti kolektor — béze Ucs
Napéti kolektor — bdze pulsni Ucam

Napéti kolektor — emitor

(Rgg =0, Ig = 5 mA) Uckes
Napéti kolektor — emitor pulsni

(Rgg =0, Ip <5 mA) UCESM
Napéti kolektor — emitor

(ig = 0) Uceo
Napéti kolektor — emitor pulsni

(=0 Ucrom
Napéti emitor ~ bdze Urp
Nopéti emitor — bdze pulsni Ugsm
Proud kolektoru [Fod
Proud kolektoru pulsni lom
Proud emitoru Ig
Proud emitoru pulsni IEM
Proud baze Ig
Proud bdze pulsni [F: 4
Teplota pfechodu Tj

14, 3. 1969 - 1

soubory

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

210
210
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KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N
PRO SPINACI UCELY

KUYI2

Charakteristické Gdaje: (Teplota okoli

78

Ztratovy vykon celkovy

T, <35°C, Upgp=0...30V

Teplota okoli provozni

Teplota okoli pfi skladovdni

Jmenovité hodnoty:

Zbytkovy proud kolektoru
* (Ugg =150 V)

(Ugg = 210 V, T, = 100 °C)

Zbytkovy proud emitoru
*(Upp=5V)

Proud baze
(U =17V, Ic=105A)
*(Uge=17V, Ig=2A)
*(Ucg=17V, Ic=8A)

Napéti baze
(Ucg =17V, Ig =105 A)
(U =17V, Ic=2A)
(Uce =17V, Ic=8 A)

Saoturaéni napéti kolektoru
{lc =05 A, g =0,05A)
*(Ic=2A, lg =017 A)
*(lc=8A, Ig=108 A)

Prarazné napéti kolektoru
(lceo =1 A)

Proudovy zesilovaci &initel
(Ucp =10V, Ig =05 A,
f =3 MHz)

14. 3. 1969 - 2

125°C)

lcpo
lcBo

I£Bo

Ucrs
Uces
UcEs

U/BR)CEO

| haie |

max 70 w
max =55...+150 °C

max =55...+150 °C
0,19 <1 mA
0,7 <10 mA
0,3 <10 mA
2.5 <50 mA
26 <167 mA
130 <803 mA
0,69 <1
0,77 <1,2
0,97 <2,4 \"
0,05 <0,35 \'A
0,1 <0,6 '
0,27 <17 \'2
>80 \'
23



KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N

PRO SPINACI UCELY

KUYI2

Spinaci &asy
Doba ndbéhu
Doba pfesahu
Doba dobéhu

(Ic =10 A, i|3= 1A,

Ucz = 40'V)

Tepelny odpor vnitfni

Informativni hednoty:
Zbytkovy proud kolektoru
(Ucg = 210 V)

Zpétnd impedance

(Upg =10V, Ig = 0,1 A,

f = 0,3 MHz)

Kapacita kolektoru

(Ucg =10V, Ig =01 A,

f = 0,3 MHz)

Mz=zni kmitodet

(Ugp =10V, Ig =05 A,

f =3 MHz)

Dovolend impulsni zatiZitelnost

Tepelny odpor celkovy

8.10.1971 - 3

ty 0.15 <1
t 0.5 <
tf 0,2 <0,5
R:ni <1,5
Iceo =10
Zyb 4
Cub 420
fr 26
Gtip viz diagram
R; <30

169%02

max27

‘_ maxg205

max 2.5

us
us
us

°C/wW

mA

pF

MHz
wjeC
°ciw

max 13
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KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N
PRO SPINACI UCELY K“le

MERENI SPINACICH CASU

Definice spinacich &asti t, tg, t

Definice spinacich Casd

budici puls
0k S
1
I
|
! S
100% —
90%——-—-}-— F-__:\— _____
1/ I vystupni puls
0% ==+~ ——-
0 kel s 1

Parametry ptflsﬁ ger;grétoru

Parametry puls generdtoru ops,
fopare = 10 kHz

G generdtor obdéinikovych pulsd
(trs t < 100 ns)
o] osciloskop se Sitkou pdsma

alespoii 20 MHz
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KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N

PRO SPINACI UCELY
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KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N
PRO SPINACI UCELY K“Y'Z

Metoda uréeni pripustného impulsniho vykonu.

V impulsnim provozu je tranzistor zatéZfovan ztrdtovymi vykony, které pFisludi
vypnutému stavu, sepnutému stavu, piechodu z vypnutého stavu do stavu
zapnutého a ze stavu zapnutého do vypnutého. Hodnoty ztrdtového vykonu
pii pfechodu z jednoho stavu do stavu druhého zdvisi na druhu zétéie
tranzistoru. Vykonové poméry pro pfipad zatéZovéni tranzistoru pfibliing
pravouhiymi impulsy a pro odporovou, induktivni a kapacitni z4téZ jsou
naznaéeny na obrdzku.

e ’ © vystupni impuls

(=]
Pe|
)

——

k

A, Wy 5
ve -———

ZvySeni teploty piechodu tranzistoru, vyvolané ztrdtovymi vykony v Impulsnim pro-
vozu je ddno vztahem:

Uce

Py
tl]‘—ts= (PB+VTPM) Rt_Rti) +PBRti+_

Gtip

tj — teplota pfechodu
1 ~ teplota pouzdra
t, —~ teplota okolf
Ry — vnitini tepelny odpor
R: ~— celkovy tepelny odpor (vietn& chliazeni)
Gn'P ~ vnitfni Impulsni tepelnd vodivost
Py - nejvy3Si Spickovy ztrdtovy vikon ve spinacim cykiu
Fg ~ suma ostatnich ztrétovych vykond ve spinacim cyklu
Vr -~ kiiovaci pomér Vp = -tg—

T
7 ~ perioda
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KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N
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Jednotlivé podily na vzristu teploty pfechodu jsou naznadeny v ndsledujicim
diagramu.

P
= ® «Vr RIR - Ry )-]—%Rti ~ GEME*{
ta te

tis 4

Hodnoty Py, a Pg pro jednotlivé druhy zétéZe se dosazuji podle nésledujici tabulky:

war | S u s
R tap + tuyp Pg = Py Ps + Pp
Lyyp Pa Ps + Pg + Pp
C tzap Pr Ps + Pp + Pa
Pg -~ ztrdtovy vykon tranzistoru ve vypnutém stavu
Pp — ztratovy vykon tranzistoru v zapnutém stavu

Pr — ztrdtovy vykon tranzistoru pFi prechodu z vypnutého do
zapnutého stavu

Pa — ztratovy vykon tranzistoru pfi pfechodu ze zapnutého do
vypnutého stavu,

Hodnoty wnitini impulsni tepelné vodivosti Gy, jsou ddny graficky v zdvislosti na
dobd trvani impulsu t,, pro riizné kli¢ovaci poméry V.

Tranzistor miZe byt zatéZovan nejvySe takovym S$pickovym ztrdtovym vykonem, pfi
kterém odpovidajici teplota pfechodu nepfesdhne danou mezni pfipustnou hodnotu

Y max-
il (YA AR
503 \g Ky
3 0005 13 Gp = f(ip)
= =l I N itthlt -tPM
(-9 M - -
P Tog i i ~tie
(5101 o5 : :
1
| i
E 'tlp"VT T
Sk
LY -6 =] . 3 2 -1 0o
10 10 0t 0 07 e © o]
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KLIMATICKE VLASTNOST! KFY16 KSY21 KSY71

MECHANICKE KFY18 KSY34 KSY81

VLASTNOSTI KFY34 KSY62 KUY12
KFY46 KSY63

Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vnéjsim vlivim podle CSN 35 8031: KFY16, KFY18,
KFY34, KFY46: —65/+155/21; KSY21 ai KSY81, KUY12: -55/+150/21.

Zkoudi se pfi zkouskéch kontrolnich a pfejimacich podie CSN 34 5681 zkous-
kami: stiidéni teplot KFY16, KFY18, KFY34, KFY46: —65/4155°C, KSY21 ai
KSY81, KUY12: —55/4+150 °C po jedné hodiné v kaidém prostiedi, 3 cykly,
déle viz SN9, SB2, SD5 — prvni cykl, SA4 u KUY12, SA3 u viech ostatnich
typd, SD5 — druhy cykl, v pofadi jok je zde uvedeno. Po zkouskdch se kon-
troluji elektrické parametry jmenovitych hodnot:

KFY16, KFY18 —~lcgo < 100 nA, =Ucpo. -Uces: -la;

KFY34, KFY46 Icgo < 100 nA, Ucpo, VUcess 1B

KSY21 icgo. hyuE (lg = 10 mA)

KSY34 Ico. Uceor VEBo. UcCEs: hyuE (Ig =100 mA)
KSy62 IcBo. VUcpor Uceo» VUcEs 1B

KSY63 lcgo. Ucsos UEBo., hyue (lg = 0.5 mA), Ucgs
KSY71 Icgo, hyiE (I = 10 mA)

KSys1 IcBo: hy e (=lg =10 mA)

KUY12 lcgo (Ugp =150 V), IgBo, U(BR) CEO

Mechanické viastnosti:

Tranzistory jsou odolné proti G&inkGm chvéni o otfesdim. KFY16, KFY18 zkousi

se podle CSN 345681, &l. 84, zkoutka SF4a (12 cyklk po 15 minutach ve

sméru hlavni osy a 24 cykld po 15 minutdch ve sméru kolmém na hlavni osu.

KFY34, KFY46, KSY21 ai KSY81, KUY12 zkousi se podle CSN 34 5681, &l. 83,

zkouska PG3 (bez zkousky rezonanéni) takto:

a) horni mezni kmitodet je 200 Hz

b) zkou$i se na kmitoétech 20, 50, 75, 100, 120, 140, 160, 180, 190 a 200 Hz,
pfi &em: na kaidém kmitoétu se providi zkouska vidy po 30 minutdch
ve sméru hlavni osy a v jednom libovolném sméru, kolmém na hlavni
osu. Pii f =20 Hz se nastavi amplituda 1 mm,

Ddle jsou odolné proti 4tinkiim pddi aZ do hodnoty 100 g (zkoudi se podle

CSN 345681, &l. 80, zkouika PE3). Po zkouskdch se kontroluji elektrické

parametry jmenovitjch hodnot jako u klimatickych zkousek.

Pajitelnost vyvodi:

Zkou¥i se podle CSN 358050, él. 16, zkouska MT1 pii teploté 1Gzné 230 £
10 °C; (u KUY12: teplota 1dzné 270 £ 10 °C).
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AQL HODNOTY KFY16 KSY21 KSY71
KFY18 KSY34 KSys1
KFY34 KSY62 KUY12
KFY46 KSYé3

Zaruéované hodnoty AQL pro jednotlivé vady a parametry

Kontrola nebo zkouska AQL (%) Poznémka
Upiné vady pouzder Napé. ulomeny pfivod, hrubé
a ptivoda 0,25 mechan, poikozeni pouzdro
apod.,
soutet viech vad
Céste&né vady pouzder Vzhledové vady,
a pfivodd 2,5 soucet viech vad
Uplné elektrické vady 0,25 Zkrat, preruieni, apod.,

soudet viech vad

Elektrické parametry

jmenovitych hodnot 0,65 Jednotlivé parametry
oznalené * 2,5 Souget viech vad
neoznadené Hodnoty t&chto parametrdl jsou

stanoveny tak, Ze u 2,5%
vyrobk(l mohou byt mimo hra-
nice jmenovitych hodnot
Zkousky podle €SN 35 8801
€I, 120b, klimatické viastnosti
a mechanické vlastnosti 2,5 Jednotlivé vady
4,0 Souget viech vad
Zkousky podle CSN 35 8801
él. 120d, i, péjitelnost vyvodi 6,5 Soudet viech vad.
Provédi se na samostatném
vybéru. Kontrolni droved S3.

Vadou se § pInéni poiadavki nebo normy CSN 35 8801,

Do soultu vad se u kaidého prvku po&itd pouze jedna vada. Plati i pro
zkousky kontrolni, typové a Zivotnostni.

Upiné vady jsou takové, které vyluduji jakékoliv pfedpoklddané pouiiti.
Céstedné vady jsou takové, které za urditjch podminek umoifiu}i pouZiti
tranzistord.

Na viili odbératele zélei, provede-li pfejimajici zkouiky kusové nebo statis-
ticky a zahrne-li do pfejimky &ast nebo viechny zkousky AQL. Za Gelem
ové&ieni kvality dodévanyct bort se isticky provadéjf prejimacl zkousky
podle normy TESLA RoZnov NR-K045. Plejimka se provédl dvojim vib&rem,
normdini kontrolou na kontrolni Grovnl I, neni-li v hospoddiské smiouvé
uvedeno jinak.




ZKOUSKY ZVLASTNI KFY16 KSY21 KSY71
KFY18 KSY34 KSY81
KFY34 KSYé62 KUY12
KFY46 KSY63

Vyrobce zaruuje, Ze na veskerych vyrobenych tranzistorech se provadéji

ndsledujici zkousky:

— teplotni stabilizace (min. 24 hodiny pfi teploté min. +200°C (u KUY12:
min. 96 hodin pfi teploté -+150 °C)

— stiidani teplot (v rozsahu +155/—65°C, min. 3 cykly)

— zkouska chvénim (min. 10 g pFi kmitoétu 50 Hz, min 2 X 15 minut)

— zkouska tésnosti — skldda se ze zkousky na hrubou tésnost (pFetiakem)
a na jemnou netdsnost (heliovym nebo kryptonovym hledaéem).

Kromé uvedenych zkouSek se na 20 namdtkou vybranych kusech (u KUY12
na 10 kusech) z kaidého souboru tranzistorl provadi provozni Zivotnostni
zkouska (pfi min. 85% UCE gx @ pii hodnotd P,y odeitené z grafu
Pc max = f (Ty) pro teplotu okoli T, = 30 aZ 45 °C, bez chlazeni, po dobu
100 hodin). Po provedeni této zkousky musi hodnoty jmenovanych parametrd
viech zkouSenych prvkG vyhovovat hranicim jmenovitych hodnot:

KFY16, KFY18 -lcgo, ~YUcpor —Ucess —IBs

KFY34, KFY46 lcgo. Ucpo. Uces, IB;

Ksy21 Ucgor Uceos lcor hug (I = 10 mA)
KSv34 lcsor Yosor Yeeor bup (g = 100 mA)
KSYe2 lco. Ucro, Yceo. 18

KSYé3 lcBo. Ucpor Uceos hjuE

KSY”n Ucgo. Uceo. lcgor hyu (lg = 10 mA)
KSYs1 Icor hyE (Ig =10 mA), hyugp (g = 30 mA)
KUY12 Iceo Wep =150 V), lggor Uipr) cEor

Ices (lc = 8 A)

Nevyhovi-li nejvyie jeden ze zkouSenych prvkl této podmince, provede se
opakovand zkoufka na 40 kusech z téhoZ souboru (u KUY12 na 20 kusech),
pifi ¢emZ max. u Jjednoho prvku smi hodnoty méfenych parametrd vybodit
z hranic, aviak nesmi dojit k havarijnimu stavu. Jako havarijni stav se
oznaduje zkrat, preruseni nebo vzrist zaruované hodnoty zbytkového proudu
nad hodnotu 10 uA a zména proudového zesilovaciho &initele o vice nei
+ 309, proti hodnotd® na podédtku zkousky.

Kaidého ptl roku zakldda vyrobce 200 kusi tranzistord (u KUY12 20 kusd),
vyhovujicich jmenovitym hodnotdm, na Zivotni zkousku v trvdni 5000 hodin.
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KFY16
KFY18
KFY34
KFY46

KSY21 KSY71

KSY34 KSY81
KSYé2 KUY12
KSYé63

Doporuéeni pro konstruktéry:

94

1. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddlenosti men3i nef 3 mm od pouzdra.

Vyvody se nesmi zkrdtit na délku men3i neZ 4 mm.

2. Nezkrdcené vyvody smi byt pfl mont4Zi namdhdény kroucenim nejvyie
takto: z nulové polohy o 45°, zpét a op&t o 45° do piedchozi polohy.

3. Pfi pajeni vyvodt se doporuduje odvadét skodlivé teplo z vyvodu jeho
uchopenim mezi pouzdrem a pdjenym bodem do Zelisti plochych kledti.
Doba péjeni smi byt nejvyie 4 vtefiny, pouiije-li se pdjedla s hrotem

max. 350 °C teplym.

4. Doporuéend objimka pro ploiné spoje (vy'rob% TESLA Liberec):

KFY16, KFY18, KFY34, KFY46 6AF 497 68
KSY21, KSY62, KSY63 6AF 497 67
KSY71, KSY81 6AF 497 67
KSY34 6AF 497 68



POKYNY PRO MONTAZ A PAJENI

U polovodiZovych souédstek je dovoleno ohybéni piivodd ai do vzddlenosti 1,5 mmr
mezi mistem ohybu a pouzdrem, neni-li primér vivodu vétdi neZ 0,7 mm s vyjimkou
soucdstek v celosklenéném pouzdfe, kde je dovolen ohyb ve vzdalenosti vétsi nei
3 mm od pouzdra.

Nezkrdcené vyvody, jejichi primér meni vétsi nez 0,7 mm se dovoluje namdhat krou-
cenim z nulové polohy o 459, o 90° na druhou stranu a zpét do po&éteéni polohy.

Pievyiuje-li pramér vyvedt 0,7 mm, ohybdni a krouceni vyvodi se nedoporucuje.
P#i pajeni musi byt dbdno toho, aby nedoflo k tepelnému pietiZeni soudastek. Béhem
péjeni nesmi teplota prechodu pfeséhnout 110°C u Ge a 200°C u Si souddstek.
Maoximélni pdjeci doba pro rizné délky mezi pdjenym mistem o mistem vystupu vy-
vod z pouzdra je ddana ndsledujicimi vztahy. .

t GimTd -1 oiss m
= prol =25 mm
max KL . Z =
q; —Ta) - ! 1,5 I <5 (@
tmax =Gz o0a . 0 LK,z P mm sl <smm )

Maximdlni doba pro pdjeni pdje¢kou je 1 minuta, pro pajeni v ldzni 5 sec.
Hodnoty koeficientu K; pro teplotu 300 °C jsou uvedeny v tabulce. Pro teplotu ai do

400 °C mohou byt uréeny ze vztahu:

TL=T,

Ky = Koo 5og =7 @

i . . . . . . délka vyvodd mezi pdjenym mistem a pouzdrem v mm

Y4 . . . . . . podet soufasné pdjenych vyvodi

Kp « « « .« - . koeficient pajeni pfi teploté pdjeci fazné T
I(300 . . koeficient pdjeni pro Ty = 300 °C

Yax . max. doba pdjeni v sec.

T]» . . « .+« . . teplota pfechodu

T, . . teplota okolniho prostiedi

T .« w « « . teplota lazné
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POKYNY PRO MONTAZ A PAJENI

SOUCINITEL PAJENI PRO TEPLOTU PAJKY 300 °C

Typ pouzdra K300 .

podie NR-K 028 Germanium Kiemik Pozndmka

K501 6 -

K502 9 -

K504 6 -

K505 6 7

K507 9 15 Kolektor spojen s pouzdrem
K507 - 12 Kolektor odizolovén od pouzdra
K601, K602 5 5

K202, K204, K205 15 15

K503 - 8

K504 7 -

K702 - 5

K703, K704, K711 - 6

POZNAMKY:

1. Pro snadnéjdi. orientaci je ddle uveden souhrn informaci pro montéZ a pdjeni
v lazni pfi Ty = 245°C.

2. Pajeci doba uvedena pro nejnepfiznivéjsi ptipad ze skupiny uvédénych pouzder.

3. Pii péjeni musi byt vylougeno jakékoliv dalii otepleni pouzdra.

4. V piipadé, Ze jsou poZfadovdny podrobnéjsi udaje, je moZné pouiit vztahd (1),

(@), €3).
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MONTAZNI POKYNY PRO PAJENI V LAZNI

Podloika bez vodivych Podlozka s vodivymi
prichodek prichodkami

min 15 in
S
@ 7/1/:'.'» | L1110 FILIE IS 1A ,

é“&k
N
in1S

t

T

K501
K504
K505
K601
K602
K502

K507

K507

T

max

tmax

max =

I

245 °C
5s

245 °C

Ge
max = 25 s
Si

tmax =4S

245 °C
4s

245 °C
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